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z.B. GaAs mit Ga-UberschuR

552006 Festkorperchemie Vorlage 1.8
1.2. Realkristall
1.2.2. Punktfehler (0-dimensionale Fehler)
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durch Fremdfehlordnung

2.B. VO2 (5+ statt 4+)

z.B. FeO (3+ statt 2+)

z.B. Si mit B-Dotierung
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